
Power MOSFET Inspection Checklist / แบบฟอรม์ตรวจเชค็ MOSFET
รายการตรวจเชค็และบนัทึกผลการทดสอบ Power MOSFET (N-Channel / P-Channel)

เบอร ์MOSFET: ..................................... ชนิด: [   ] N-Channel   [   ] P-
Channel

วนัท่ีตรวจเชค็: .....................................

อาการเสยีท่ีพบ: .......................................................................................................... ผู้ตรวจเชค็: .....................................

สว่นท่ี 1: การเตรยีมพรอ้ม & ตรวจเชค็เบื้องต้นแบบออนบอรด์ (On-Board Test)

เลือก ขอ้ รายการตรวจเชค็ วธิกีารตรวจ / ตัง้ยา่นวดั ผลลัพธท่ี์ต้องการ

1.1 ความปลอดภัยก่อนวดั คายประจุ Capacitor หลักในวงจร (เชน่ C 300V) แรงดันตกค้าง 0V

1.2 เชค็ D-S Short บนบอรด์ มเิตอรย์า่น Ω / เสยีงเตือน (Buzzer) วดัขา้ม D-S

ไมข่ึ้นเสยีงเตือน (High
Ω)
(หากขึ้น 0Ω = ชอ็ต
แน่นอน)

1.3 เชค็ Gate Leakage บนบอรด์ วดั G-D และ G-S (ยา่น Ω)

ความต้านทานสงูมาก / 
OL
(หากต��า = เกตรั�ว/วงจรไดร์
ฟเสยี)

สว่นท่ี 2: การทดสอบการทรกิออฟบอรด์ (Off-Board Trigger Test - N-Channel)

เลือก ขอ้ ขัน้ตอนการทดสอบ การต่อสายมเิตอร ์(ยา่น Diode) ผลลัพธท่ี์ต้องการ

2.1 Discharge Gate (ล้างประจุ) แตะสายวดั / สายไฟลัดขา้มขา G และ S เขา้สู ่OFF State

2.2 เชค็สภาวะ OFF (D-S) สายแดงแตะ D, สายด�าแตะ S แสดง OL (ไมน่�ากระแส)

2.3 Trigger ON (ปอ้นประจุ Gate)
สายด�าแตะ S, แตะสายแดงปอ้น G แวบ๊นึง -> ยา้ยกลับ
มา D

แสดง 0.0V - 0.2V (น�า
กระแส/RDS(on) ต��า)

2.4 Reset / Turn OFF
สายแดงแตะ D , แตะสายด�าปอ้น G แวบ๊นึง (คลาย
ประจุ) -> น�าสายด�ามาแตะ S

กลับมาแสดง OL (ตัด
กระแส)

2.5 เชค็ Body Diode สายด�าแตะ D, สายแดงแตะ S
แสดง 0.4V - 0.7V
(ไดโอดปกติ)

สว่นท่ี 3: การประเมนิผลสรุป & ตรวจสอบวงจรรว่ม (Final Assessment)

เลือก ขอ้ รายการประเมนิ รายละเอียดการตรวจสอบ ผลสรุปการประเมนิ

3.1 สถานะตัวอุปกรณ์ MOSFET รวมผลการวดัขอ้ 1.1 - 2.5
[   ] ใชง้านได้ปกติ   [   ] 
เสยี / ชอ็ต

3.2 ตรวจสอบวงจร Gate Drive เชค็ R Gate, Zener Diode, Opto / Driver IC
[   ] สมบูรณ์   [   ] พบ
ตัวเสยีรว่ม

ขอ้ควรระวงั & ค�าแนะน�าในการปฏิบติังาน:
ขอ้จ�ากัดออนบอรด์: ไมส่ามารถทดสอบ Trigger ON-OFF บนบอรด์ได้เนื�องจากวงจร Drive ดึงระดับไฟไว ้หากสงสยัใหล้อยขา G หรอืถอดออก
ขา้งนอก
การป้องกัน ESD: Gate ของ MOSFET ไวต่อไฟฟา้สถิต หา้มใชน้ิ้วมอืเปล่าสมัผสัขา G โดยตรง ใหใ้ชส้ายวดั/สายไฟลัดขา G-S
P-Channel MOSFET: ใหส้ลับขัว้สายวดัมเิตอรส์แีดงและด�าตรงขา้มกับขัน้ตอน N-Channel ขา้งต้น

ลงชื�อผูต้รวจเชค็: ...........................................................
( ........................................................... )

ลงชื�อผูอ้นุมติั / ผูร้บัรอง: ...........................................................
( ........................................................... )

• 

• 
• 
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